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INSTRUCTIONS POUR L’INSERTION
DES NOUVELLES PAGES DANS
LA PUBLICATION 191-2

Remplacer la page de titre existante par la nouvelle page de
titre.

Remplacer la page de sommaire existante par la nouvelle
page de sommaire. )

Retirer la page 191 I EC 1 existante contenant la préface et la
remplacer par la nouvelle page 191 IEC 1 contenant la pré-
face au douziéme complément.

Chapitre 00:
1) Retirer les pages 191 TEC 00-1 &4 191 IEC 00-3 et les

INSTRUCTIONS FOR THE INSERTION
OF NEW PAGES IN
PUBLICATION 191-2

/
Replace the existing title page with the new title page.

Replace the existing contents page with the new contents
page.

Remove the existing page 191 IEC 1 containing the preface
and insert in its place the new page 191 IEC | containing the
preface to the twelfth supplement.

Chapter 00:
1) Remove pages 191 IEC 00-1 to 191 IEC 00-3 and insert

s 9T TECTO0-T;
191 TEC 00-2 et la page 191 IEC 0-1.

Chapitre I:

.| Retirer la derniére page de la liste des dessins existante et
la remplacer par la nouvelle page.

—

2.| Retirer la liste des types de dispositifs 4 semiconducteurs
généralement montés dans les boitiers du chapitre I de la
Publication 191-2 de la CE1 et la remplacer par la nou-
velle liste.

3.| Ajouter les nouvelles feuilles suivantes: 1-75a/b, I-76a/b
et [-77a/b.

Compléments aux listes de codes nationaux fi

feilles de normes de la Publication 191-2 de

1.| Retirer la feuille rose existante et la remplacer paxla no

Syppressions dans les listes de codes nationaux \figuray
leg feuilles de normes de la Publisation 4912 deNa C

.| Texte au verso de la nouvelle

9,

—

1 Thelr place the new pagesJ13] TEC O0-1, 191 IEC 00-2
and page 191 TEC 0-1.

Chapter I:
drawings and
ctors devices

bter | of IEC
in its place the new list.

ew sheets: [-75a/b,| I-76a/b and

paring on the
ove existing pink sheet and insert in its|place the new-
pink sheet (text recto).

etions to the lists of national codes appgaring on the
standard sheets of  EC Publication 191-2:

1. See verso of the new pink sheet.

Publication 191-2
(Douziéme complément)

Publication 191-2
(Twelfth supplement)
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

Douziéme complément a la Publication 191-2 (1966)

NORMALISATION MECANIQUE
DES DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS

Deuxiéme partie: Dimensions

PREAMBULE

1) Les dégisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés parde
représgntés tous les Comités nationaux s’intéressant a ces questions, expriment dans la plus gr;
interndtional sur les sujets examinés.

2) Ces dérisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme #€Hg

3) Dans Ig but d’encourager 'unification internationale, la CEI exprime le veeu que
régles hationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure ot Tes_condif

en termes clairs dans cette derniére.

La présente publication a été établie par le Comité
Elle comstitue le douziéme complément a la Publicatj

Le tabl¢au suivant explique I’origine des nouveaux dessins
Comités pationaux.

1 sont
ccord

5 leurs
Toute
liquée

par les

N aN
Dogumment
(X S\Bu/rgé\ée\ﬁ\ 861 862 863
Rapportde \> 908 909 910
d (Republique/d’) o+ + +
+ + +
+ + +
+
+ + +
mérique + + +
+ + -
+
+ + +
Japon + + +
République Démocratique
Attenmande =+ =+ =+
Royaume-Uni + + +
Suéde - + +
Union des Républiques
Socialistes Soviétiques + +
+ signifie vote positif — signifie vote négatif

Date: 1983 1911EC1

Publication CET 191-2
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

Twelfth supplement to Publication 191-2 (1966)
MECHANICAL STANDARDIZATION

OF SEMICONDUCTOR DEVICES

Part 2: Dimensions

ORI

LRI
TORTTWORD

o
~—

The formal decisions or agreements of the | EC on technical matters, prepared by Technical

on the subjects dealt with.

2)| They have the form of recommendations for international use and they are 3e
sense.

The following table explains the origin of the
Nitional Committees.

Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible<a

0 mlttees on hlch al

|l the National
bus of opinion

ittees in that

pt the text of
veen the [IEC

of the various

Q 862 863
909 910
+ + +
+
+ + -
+ + +
+ + +
+
+ + +
+ + +
South Africa (Republic of) + + +
Spain + + +
Sweden — 4+ -+
Union of Soviet
Socialist Republics + +
United Kingdom + + +
United States of America + + +
-+ means positive vote — means negative vote

Date: 1983 191 IEC1

1 EC Publication 191-2 .
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CHAPITRE 00 — CONCEPTION DE LA NORMALISATION MECANIQUE

1. Regles fondamentales
Lors de la réunion tenue a Montreux (juin 1981), le Comité d’Etudes n° 47 adopta les régles
fondamentales suivantes qui remplacent celles adoptées a Copenhague en octobre 1962:

A. Toute proposition nouvelle devra &tre soumise & I'étude préliminaire d’un groupe de travail
convenablement qualifi¢ (note 1) avant circulation dans un document Secrétariat.

B. Le groupe de travail qualifié¢ devra étudier les nouvelles propositions avec les objectifs sui-
vdlIlly.

1. Aboutir a une normalisation active en n’acceptant que les boitiers qui s itlter-

nationalement.

sont sou

sont plus soutenus.

C.| I ne sera procédé a la discussion d’un dessin de boiti
trois pays.

hins

DAy
s’ils

haine

Ilaété egalemema is que e AaTrissbme : ivité, . oupe

En vue d’évitd

des doeQments\secrétariat, s
auto @ 2
pour c€ opositions.

2. — Lors de I3

dparer
a été
hppui

LTP7

n du
hions

régle
sui
Lorsquun dessiryde la Publication 191-2 de la CEI vient a ne plus étre soutenu que par un seul

pqys; il-sera retiré de la publication principale et transféré dans une section séparée intifulée
«] y . e e . .

pondante.

oa

TTCS-

Un avertissement, au début de la section dévolue aux dessins obsolétes, stipulera qu’a I’expira-
tion d’une période de deux ans & compter de sa date de transfert, le dessin sera supprimé, sauf's’il est
soutenu par un autre pays dans 'intervalle.

Date: 1983 191 1EC 00-1 Publication CE1 191-2
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1.

CHAPTER 00 — PHILOSOPHY OF MECHANICAL STANDARDIZATION

Basic rules

During the meeting held in Montreux (June 1981), Technical Committee No. 47 adopted the
following Basic Rules which supersede those adopted in Copenhagen in October 1962:

A. All new proposals should be the subject of a preliminary study by an appropriately qualified

working group (Note 1) before circulation in a Secretariat document.

B. The qualified working group should study the proposals with the following object

ives:

~ D. Three national code numb

handling.

3. To continudusly review existing drawings and
longer supported.

proposal.

direct from the three or more countries concerned, of their con|

¢ number of supporters for a drawing in IEC Publication 191-2 is reduce
Country, this drawing will be deleted from the main publication and put in a sepd

ionally sup-

f automatic

hich are no

CUSS a new

htional code
cation 191-2.

xtend the scope
echanical stan-
ioned in para-

procedure for

echanical standardization introduces no additional delhy, PWG7 was

tinuing support
hat meetings of

hmittee No. 47
ks of Technical

hdopted the

 to a single
rate section

Inhallad “Ohcealata
< A

Date: 1983

T I OJ3OTCTT

removal.

Arauin 3 MR PRRPS SIS M 41 4l 1 4 1 ‘- "
COTaVWITTES Wittt TIIAaIC atlronrT Ul T ICTUVAIIl SIICTT ad> (O

he date of

A warning at the beginning of this section for obsolete drawings will state that at the expiration of
a period of two years from its date of removal the drawing is deleted unless supported by at least one

other country in the interim period.

191 TEC 00-1

1 EC Publication 191-2
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2. Directives

Lors de la réunion tenue a Philadelphie (14 au 25 septembre 1964), le Comité d’Etudes n° 47
estima nécessaire d’élaborer des directives pour certains dispositifs en plus des dessins d’encom-
brements. '

A la suite de cette décision, un chapitre 0: Valeurs recommandées pour certaines dimensions de
dessins de dispositifs a semiconducteurs, a été introduit dans la Publication 191-2 de la CEL

Lors de la réunion tenue a Monte-Carlo (5 au 17 octobre 1970), le Comité d’Etudes ne 47 décida
de procéder de la fagon suivante pour I’application des directives:

1. Les directives prennent effet a compter du moment ot le rapport de vote indique que le Prési-
dent et le Secrétariat du Comité d’Ftudes ne 47 peuvent en recommander la publication

5ins

3.

be et

des dessi : sépakés pour les différents boitiers qui peuvent €tre associés a cette embase.

Surla-base de expérience acquise depuis 1966, 'opinion du Comité d’Etudes n° 47 vis-a-vis ¢le la

presentation des dessins de semiconducteurs a changé et la régle suivante devient applicable

Reégle:

Dans le futur, tous les nouveaux dessins de dispositifs & semiconducteurs & introduire dans la
Publication 191-2 de la CEI devront étre présentés comme des dessins complets (et non sous forme
de dessins séparés pour le boitier ou capot et ’embase).

Date: 1983 191 TEC 00-2 Publication CET 191-2
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2. Guidance rules

During the meeting held in Philadelphia (14th to 25th September 1964), Technical Committee
No. 47 considered that guidance rules should be prepared for certaln devices in addition to the
outline drawings.

As a result of that decision, a Chapter 0: Recommended values for certain dimensions of
drawings of semiconductor devices, was inserted in IEC Publication 191-2.

During the meeting held in Monte Carlo (5th to 17th October 1970), Technical Committee No. 47
decided to proceed as follows with the application of guidance rules:

1. The guidance rules are operative at the stage when the voting report indicates that the Chairman
and Secretariat of Technical Committee No. 47 can recommend the rules for publication.

ot mee the gultliance rules
Committee

. New proposed drawings for semiconductor device outlines that do

ngs, which
priginating
0. 47.

ng that the

should ask

(5]

¢d (1966), Technical Committee No. 47 was of the opinjion that for
ere were advantages in having:

ding only the dimensional characteristics of the case outline apd separate

ing including only the dimensional characteristics of the base and separafe drawings
the various case outlines which can be associated with this base.

From the experience acquired since 1966, the opinion of Technical Committee No. 47 regarding
the presentation of semiconductor drawings has changed and the following rule is jnow appli-
cable:

Rule:

In future, all new drawings of semiconductor devices to be included in I EC Publication 191-2
shall be presented as complete drawings (not as separate drawings for case outline and base).

Date: 1983 191 IEC 00-2 IEC Publication 191-2 -
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NORMALISATION MECANIQUE DES DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS
Deuxiéme partie: Dimensions

.CHAPITRE 0: VALEURS RECOMMANDEES POUR CERTAINES DIMENSIONS DE DESSINS
DE DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS ET MICROCIRCUITS INTEGRES

1. Longueurs de sorties pour les diodes de redressement et les thyristors a sorties flexibles

Les cinq longueurs suivantes sont recommandées pour la dimension O (distance entre le plan du
siege et le centre du trou de la cosse située a I’extrémité de la sortie):

— Type A: 100 + 10 mm ou 4,0+ 0,4in
—+ Type B: 125 + 12 mm 50+ 0,5in
—+ Type C: 150 + 15 mm 6,0 + 0,6 in
—+ Type D: 200 + 20 mm ‘ 8,0+ 0,8in

— Type E: 250 + 25 mm 10,0 + 1,0 in.

Mote. — Pour les thyristors, la longueur effective de la sortie de gachette doif étre
principale.

elle de la sortie

2. Dimensions des boitiers ayant des diamétres similaires a

Al
i

les dimensions @ D, @ Dy et F:

i < N n:n\ln\l‘.:xfks\ > inches

2.1 Les valeurs suivantef)s\ont ecommandées

% ﬂQin. \L max. min. nom. ma.
s D ‘ N — 9,39 0,340 — 0,370
& Dy 8,0 8,50 0,315 — 0,385
F - 2,03 — — 0,00
2.2 Ifestéga emen omymandg, que pour les boitiers ayant les diamétres @ D et @ Dj donnés ci-dessus,
14 dimensi 'Pﬁ{ch isie parmi les types indiqués ci-dessous:
p \\ e | Type 2 Type 3 Type 4 Type 3
ret.
w in [ mm in mm in mm in mm in
Amin, 2,16 0,085 3,56 0,140 4,20 0,165 4,70 0,185 6,10 D,240
A'max 266 0105 406 0,160 469 0,185 5133 0210 6,60 D,260

3. Longueurs des fils de sortie pour les dispositifs simples et multiples a semiconducteurs et les circuits
intégrés a sorties par fil

Cette normalisation s’applique aux dispositifs seuls, aux dispositifs multiples, aux circuits
intégrés ou aux autres dispositifs montés sur les embases B4, B5, B6, B7, B30, B32 et sur toutes
les futures embases utilisées avec les boitiers normalisés C4 et C7.

Les deux longueurs de sorties normalisées suivantes sont recommandées:

12,5 mm a 14,5 mm (0.493 in a4 0.570 in)
19,0 mm 4 21,0 mm (0.749 in a (0.826 in)

La préférence devra étre donnée a la plus courte longueur de sorties.

Date: 1980 191 IEC 0-1 Publication CEl 191-2
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CHAPITRE I — DESSINS D’ENCOMBREMENTS CHAPTER I — DEVICE OUTLINE DRAWINGS
Liste des dessins (suite) List of drawings (continued)
Numéro de Code du pays Numéro de page 1EC code Code of country Page number
code CE1 d’origine et date number of origin and data
A29MB(2T) KT12P1 1-29a/b 1971 A29MB(2T) KT12P1 1-29a/b 1971
A30U TO-59 1-30a/b 1970 A30U TO-59 I-30a/b 1970
A30M TO-59/F91M 1-30a/b 1970 A30M TO-59/F91M 1-30a/b 1970
A31U TO-60 I-31a/b 1980 A31U TO-60 I-31a/b 1980
A3IM TO-60/F89M 1-31a/b 1980 A31IM TO-60/F89M 1-3la/b 1980
A32 SO-58 1-32 1971 A32 SO-58 1-32 1971
A34U TO-109 1-34a/b 1971 A34U TO-109 I-34a/b 1971
A34M SC-31 I-34a/b 1971 A34M SC-31 . I-34a/b 1971
A35MA SC-30 1-35a/b 1971 A35MA SC-30 I-35a/b 1971
A35MB BK2-100 1-35a/b 1971 A35MB BK2-100 1-35a/b 1971
A36 NT=30 =36 o7 A36 NT=30 T-36 1971
A3TMA SC-32A 1-37a/b 1971 A37TMA b 1971
A37TMB SC-32B 1-37a/b 1971 A37MB b 1971
AlBSMA SC-33A 1-38a/b 1976 A38MA b 1976
A38MB SC-33B : 1-38a/b 1976 A38MB 8alb 1976
A3OMA ' 201A3 1-39a/b 1971 A39MA al'b 1971
A39MB 201B3 1-39a/b 1971 A39MB b 1971
Al40 10B3 1-40 1974
A4l KTI13 1-41 1980
Al42 S0B3 1-42 1-42 1974
A3 KT-14 1-43 1-43 1980
Al44/45 34A3 1-44/45 1-44/45 1974
Ad6 - 23A3 1-46 I-46 1976
A47TMA KT5P1 I-47a/b F 1-47afb 1974
A47TMB 205A4 1-47a/b I-47alb 1974
A4TMC 205B4 1-47 I-47afb 1974
Al48M KT-5, KT-7 I-48alb 1980
A48U TO-63 I-48alb 1980
Al49 SO-99, 1-49 1974
Al50A SO-87A I-50alb 1982
A SO-87B I-50afb 1982
A I-50alb 1982
A 1-50afb 1982
A 1-50afb 1982
A I-50afb 1982
A SC505-18A 1-50afb 1982
A A50H Sweden 1-50af'b 1982
A ASIA SO-119A [-51afb 1982
A ASIB SO-119B I-51afb 1982
A ASIC SO-1159C I-51afb 1982
A ASID SO-119D I-51afb 1982
A A51E SO-119E I-51afb 1982
A 1-51a/b ASIF SO-119F I-51afb 1982
A I-51a/b 1982 ASIG SC512-42C/42D I-51afb 1982
A I-51a/b 1982 AS51H SC512-42A/42B I-51afb 1982
A I-51a/b 1982 AMI F199 I-51afb 1982
A I-51a/b 1982 A5iK F199A I-51afb 1982
A 1-52a/b 1976 AS52A SO-92A I-52afb 1976
A [-52a/b 1976 AS52B SO-92B 1-52afb 1976
A 1-52a/b 1976 A52C S50-92C I-52afb 1976
A I-52a/b 1976 AS52D SO-92D 1-52afb 1976
A =53t 1976 AS3K SO-93A& 1-333/b 1976
1-53a/b 1976 A53B SO-93B I-53a/b 1976
1-53a/b 1976 AS3C SO-93C 1-53a/b 1976
I-53a/b 1976 AS3D SO-93D 1-53a/b 1976
1-54 1976 A54 SO-103 1-54 1976
I-55 1976 ASS SO-110 1-55 1976
I-56 1976 A56 12A3 ] I-56 1976
1-57 1976 AS7 13A3 : I-57 1976
I-58 1976 AS8 SO-131 I-58 1976
1-59a/b 1977 AS9A KTP-8 1-59a/b 1977
1-59a/b 1977 A59B F148B I-59a/b 1977
1-59a/b 1977 AS9C SC-50 1-59a/b 1977
1-60a/b 1982 A60A SO-141A I-60a/b 1982
Publication 191-2, chapitre I 191-2 IEC-I-A Publication 191-2, Chapter I

(Douziéme complément) (Twelfth supplement)
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CHAPITRE I — DESSINS D’ENCOMBREMENTS

Liste des dessins (suite)

191-2M © CEI/IEC 1983
CHAPTER 1 — DEVICE OUTLINE DRAWINGS -

List of drawings (continued)

(Douziéme compiément)

Numéro de Code du pays Numéro de page IEC code Code of country Page number
code CEI d’origine et date number of origin and data
A60B SO-141B 1-60a/b 1982 A60B SO-141B 1-60a/b 1982
A60C SO-141C 1-60a/b 1982 A60C SO-141C 1-60a/b 1982
A60D F150 1-60a/b 1982 A60D F150 1-60a/b 1982
A60E F150A I-60a/b 1982 A60E F150A 1-60a/b 1982
A60F SC506-20A/20B 1-60a/b 1982 A60F SC506-20A/20B 1-60a/b 1982
A60G F197A 1-60a/b 1982 A60G F197A 1-60a/b 1982
A60H SC508-28A I-60a/b 1982 A60H SC508-28A - I-60a/b 1982
A61A SO-142A I-6la/b 1982 A61A SO-142A I-61a/b 1982
A61B SO-142B I-61a/b 1982 A61B - SO-142B I-6la/b 1982
A62A SO-144A I-62a/b 1980 A62A SO-144A I-62a/b 1980
A62B SO-T44B 1-62a’b T980 AbZB SO-T44B 1980
A62C KD-30 I-62a/b 1980 A62C KD-30 1980
A62D SO-144C 1-62a/b 1980 A62D SO-144C 1980
A62E SO-144D I-62a/b 1980 A62E 1980
A62F KD-31 1-62a/b 1980 AG62F 1980
A63A SO-145A 1-63a/b 1980 A63A 1980
A63B S0O-145B I-63a/b 1980 A63B 1980
A63C KD-23 1-63a/b 1980 A63C 1980
A63D SO-145C I-63a/b 1980 A63D 1980
A63E SO-145D I-63a/b 1980 AG63E 1980
A63F KD-25 I-63a/b 1980 A63F 1980
Ab4 F166 I-64a/b 1980 Ab4 1980
Ab6S FA166 I-65a/b 1980 A65 1980
A66MA I-66a/b 1980
A66MB KT-16 I-66a/b 1980
A66MC 1-66a/b 1980
A66MD 1-66a/b 1980
A66UA | F147UA I-66a/b 1980
A66UB F147UB I-66a/b 1980
A66UC F1470C I-66a/b 1980
A66UD F147UD I-66a/b 1980
A67 F170 1981
A68 F129B 1981
A69 ' KD-1 1981
A70 SO-182 1982
ATl SO-78 1982
AT2A KT- AT2A KT-18 1982
A72B SO-1 A72B SO-163 1982
AT3A } AT3A F138A 1982
AT73B AT3B F138B 1982
AT4A AT4A F138C 1982
A74B A74B F138D 1982
AT5A AT5A NT162 1983
A75B A75B NT163 1983
- A75C A75C NT137 1983
A75D A75D NT136 1983
AT75E AT5E 1983
A75F AT75F 1983
AT6A1 K174 AT6A1 Fi74 1983
AT6A2 F174A AT6A2 F174A 1983
AT6B1 F175 A76B1 F175 1983
A76B2 FI75A AToBZ FI75A 1983
A76Cl1 ) F176 AT76C1 F176 1983
AT76C2 F176A A76C2 F176A 1983
A76D1 F177 A76D1 F177 1983
A76D2 F177A A76D2 F177A 1983
A76E1 F178 AT6E! F178 1983
AT6E2 F178A AT76E2 F178A 1983
AT6F1 F179 AT76F1 F179 1983
AT6F2 F179A AT6F2 F179A 1983
A76G1 F180 A76G1 F180 1983
A76G2 F180A A76G2 F180A 1983
ATTA 91A3 AT7A 91A3 1983
A77B TO-240AA/AB 1-77 1983 A77B TO-240AA/AB 1-77 1983
Publication 191-2, chapitre 1 1912 IEC-I-A Publication 191-2, Chapter !
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Types of semiconductor devices generally mounted in the
packages of Chapter I of I EC Publication 191-2

Types de dispositifs a semiconducteurs généralement montés
dans les boitiers du chapitre [ de la Publication CEI 191-2

Type de dispositif
Type of device

Numéro de code CEI du dessin du boitier
IEC code number of package drawing

Diodes de signal et diodes Zener de faible puissance
Signal diodes and small-power Zener diodes

Al, A20, A24, A32, A54, ASS, A58, A67, A69

Diodes hyperfréquences
Microwave diodes

Al8

[piodes de redressement de faible et moyenne puissances
Rectifier diodes, small and medium power

A2, A3, A4, A6, A7, AW7

=1

iodes de redressement de forte puissance

ol

igh-power rectifier diodes

A8, A9, AlQ, AlS,

Thyristors de faible et moyenne puissances

=

hyristors, small and medium power

A11A13A4N \>

o

hyristors de forte puissance

Yt

igh-power thyristors

A\N
WX\ "

“Yransistors de signal

L

ignal transistors

AL S

=

ransistors de puissance
Hower transistors

30, A3}, A43, A48, AS6, AS7

=]

ransistors hyperfrequences
Microwave transistors

W‘u’ A43, A59, A66

Ibispositifs optoélectron

ptoelectronic devices

A62, A63, A64, A6S

ircuits 1ntegr S

—

htegrated circul

A\\ =

AS50, AS1, A52, A53, A60, A6, A75, A76

Publication 191-2
(Douzi¢me complément)

Publication 191-2

{Twelfth supplement)
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-
SIBEHC

i

H i | [
T
- HA GA ‘—nOte 3 !
7 |
note 2 -———é 1t
7 |
/' J [ L ' ¢
l BHHHE =
] 1 } *
7 —wi 4 A peer—— A7 et —
Tmplantation p. Recommended
st A o recommandée pattern of
soldering
noligg -
Les dimensions en inches sont déduites from
les dimensions dforigine en millimdtres ons

Ref. : millimétre
min, NOMgn

A -
A3 -
b -
by -
¢ -
(el 1,27(%)
[@ 3(
Ha -
L

w

Type 3 | Type 4 | Type 5 Type 6 1 Notes

20 24 28 10 i4 1
Pays ou |Organisation -
Country or Organisation Type 1 Type 2 Type 3] Type 4 | Type 5 | Type 6
CEI / IEC A75A A75B AT75C A75D A75E ATSF
Pays Bas - v
Netherlands M162A NT163A NT13 7A NT136 A
Royaume Uni Date
United Kingdom A A 198
Allemagne 983
Germany 24B16 24B20 24B24 24828 24B10 24B14

Publication CEI
191 IEC I - 75a Ne 191

IEC Pyblication
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1,

2.

3e

(*)

n correspond au nombre total de positions
de sorties

Zane d'un repdre visible sur la face
supérieure

Plan de sidge

Signifie position géométrique exacte

1.

2.

(*

n refers to the total number of terminal
positians

%“one of a visible index on the top face

Seating plane

Means true geometrical position

R

@6@

Pays ou Prganisation Code
Country br—brganisation—f Tyrot | e —type 4 —Type 5] %
CEI / IEC A75A A75B AT75C AT7%D AT5E A75F
Peys Bas NT262 NT16 NT13' NT136
Netherlands A 3A 3!A 3 A
Royaume Uni Date
United Kingdom A A
1983
Allemngne 24B16 24820 24B24 24828 24B10 24B14
Germeny
Publication CEI
191 IEC I - 75b IEC Fublication  TO-
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A rEERE Y
N710,100in
1 | |

ka-—note 5

P S0y TP —

[} |
A—— @ F— ‘¢-{ @+ e Z — o A7
—a A fagt——
{ recommandée pattern of

am] a Jﬂ des—plages sgldering

1} de soud p:lis
[es dimensions en inches sont déduites The inch dimensi
les dimensions d'origine en millimdtres the original md

pillimétres
Ref. min, nom. max. Noxes
A - - 2
A 0,1 - -
bt 0l25 - 0,48
by 0,7 - -
c 0,15 - 0’25
fe] - L27(%)| - 1
) - 5,08(%1 [\~
" 4,0 - 3
fa 3'25 -
1, 1,1 - /]
T~
Type| | A1 4 | B3 By ﬁl \&2\ \Dl\> Rg) E1 | Ep Fy Fo1 & G4 [notes
n 4 HMENENERY o [ 12 12 | 14| 1426 || 2
zak | 1,27] 0,635] 127 ['6,635 |\, 27N\ 0,639 227 | 0,635] 1,27 ] 0,635 1,27 [0,635 1,27 Jo,d35] 3

S 2.8 S
CEI/\ \% f%;sfgs Allemagne |  URSS
IEC Ne lands Germany USSR

47641 F 1’74\ 2444
Care N\ Pagan)
< R6BNG | \F 175 2446

e\ 4 um

A7601 F 176 ' 2448

g A76C2 F 1764 NT 96

N\ A76D1 F 177 24410
A76D2 F 177A MO 4
AT76EL F 178 24012
AT76E2 F 1784
L76F1 F 179 24414
A76F2 F 1794 NT 108
A76G1 F 180 24416
A76G2 F 1804 NT 109

Fapille Date
- _ Family 476 1983
Publication CEI Ne 191

191 IEC I - 76a IEC Publication
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le Certains fabricants fournissent ces boftiers 1,
s pas de 1,25 mm (0.049"), Cela n'entraine
pratiquement peg de robldmes d?interchangea~
bilite avec les boitierz au pas de 1,27 mn
(0.050") ne comportant pas plus de 8 sorties
(types A76 A1, A2, Bl, B2, Cl, C2 respecti-
vement),

I1 est conseillé & 1l'utilisateur qui veut
s'assurer que les boitiers & 10, 12, 14 et

16 sorties (types A76 D1, D2, El, E2, F1, F2
Gl, G2) seront respectivement interchangeables
quelque soit leur pas et celui des plages de
soudure sur les circuits de montage (1,27 mm
ou 1,25 mn), d'utiliser des plages de soudure
ayant une largeur minimale de 0,75 mm (0.030")

Some manufacturers supply these packages with

a terminal pitch of 1.25 mm (0.049"), This

doeg not practically give rise to problems of
interchangeability with packages having a
terminal pitch of 1.27 mm (0.,050") provided that
the number of terminals does not exceed 8 (types
A76 Al, A2, Bl, B2, Cl, (2 respectively).

To be sure that packages with 10, 12, 14 and
16 terminals (types A76 D1, D2, El, E2, F1, F2
Gl, G2) will be respectively interchangeable
whatever their terminal pitch may be as well
as the pitch of the soldering pads on mounting
circuits (1,27 or 1,25 mm), the utilisation
of soldering pads with a minimum width of

0.75 mm (0.030") is recommended to the users,

191 IEC I - 76b

2, n correspond au nombre total de positions de 7 2. n refers to the total number of terminal
sortles poaitions.

30 Les|boltiers A76 A2, B2, C2, D2, E2, F2 et G2 3. The packages A76 A2, B D2, E2, |F2 and G2
peuyent &tre montés sans perte de pag, leur can be mounted edge oss of
déphssement Z étant inférieur 2 e/2; le montage pitch as their overh: 4n e/2;
des|autres boftiers implique la perte d'au S g packages
moihs un pas, leur dépassement Z étant compris e pitch, as
entte ¢/2 et e, o} e/2 and e.

4, Z8ne d'un repire visible sur la face supérieure dce,

5¢ Plan de sidge

(*) Sighifie position géométrique exacte

Familie A76 Date
Fami Ly 1983
Publication CEL ¥ 191

IEC Publication
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gp

x|

|

Les dimensions en inches sont déduite
des dimensions d'origine en millimdtfes

m\\

inch dimensions are derived
original millimdtre dimensions

mi Ll—"mét}Qs \ inches
ref, notes
nom > D\ mex— [\ sfin nom Bak
- 0.984 -
-~ 00787 -
- - 0.34
1,162 - 1.279
06217 - 04251
- 0.276 | =
- 00472 -
- 3.150 -
2. 3 - 30641
0.768 - 0,826
- - 1
0.44 - - 2

from the

fays ou (rganisation

Country or Organisation

CEL / IKC

Allemagne
Germeny

Etats-Unis
USA

Royaume Uni
United Kingdoh

Date

Pays Bas
Netherlands

1983

el
~

191 IEC 1~ 77a

Publication CEI
IEC Publication

Ne 191
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